a) Zatrzymywanie czastek na powierzchni adsorbera zachodzi w wyniku dzialania sit fi-
zycznych i chemicznych. Proces adsorpciji jest egzotermiczny. Dlatego procesowi adsorpcji
sprzyjac¢ bedzie duza powierzchnia wiaéciwa adsorbentu i niska temperatura. Typowym i naj-
bardziej uniwersalnym adsorberem Jest wegiel aktywny, stosowany do 0Czyszczania gazow
Z zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych (weglowodory aromatyczne, aceton, benzen,
ksylen, chlor, dwusiarczek wegla). Proces adsorpcji umozliwia oczyszczanie duzych strumieni
gazéw o matym stezeniu zanieczyszczen do poziomu ppm. Zaleta tego typu urzadzen jest ich
{  wysoka skuteczno§¢ (np. w przypadku wegla aktywnego siggajaca nawet 99,8%). Natomiast
; wada wysokie koszty eksploatacii.

Triantagu
21098411

ﬂr‘ll,',‘{"f,
Heeit e I

({1}

g

Pyt rinady

2.2.3. Urzadzenia wykorzystujace procesy spalania

|- Rys. 2.10. Kolumny absorpcyjne [3): a) — pétkowa, b) - z wypehiaczem, ¢) - natryskowa, 1 — wlot Oczyszczanie gazéw odlotowych zaréwno metoda absorpcji, jak i adsorpcji ma t¢ wade,
| zanleczyszczonego gazu, 2 — wylot oczyszczonego gazu ze zdolnos¢ do oczyszcezania gazu maleje ze wzrostem temperatury. Ponadto duze trudnosci
i sprawia prowadzenie tych proceséw, gdy gazy s zapylone lub sa mieszaning réznych sub-
2.22. Ad stancji o zlozonym skiadzie. Jezeli stezenia zanieczyszczen sa male i odzysk ich jest eko-

-2.2. Adsorbery - ks ) i .
at nomicznie nieoplacalny, a toksycznosé jest ich duza, wéwezas stosuje si¢ metody spalania.
‘ Sq to urzadzenia, w ktérych Zasadniczym celem spalania zanieczyszczen gazowych jest ich przeksztalcenie, w mozliwie
N powierzchni ciala stalego podczas przechodzenia mieszaniny gazowej przez zloze adsorbenta najwyzszym stopniu, w substancje obojetne lub mniej toksyczne niz pierwotne, tak aby mogly
(ciato state) (rys. 2.11). . by€ usunigte bezposrednio do atmosfery lub wydzielone catkowicie metodami sorpcyjnymi.
Spalanie zanieczyszczefi moze by¢ prowadzone bezposrednio w plomieniu. W ten sposéb
a) Baz. b) : Z gazu mozna usuna¢ wszystkie palne zanieczyszczenia. Wada tej metody jest bardzo wysoki
m”w’m';" koszt eksploatacyjny (czesto konieczne jest doprowadzenie dodatkowego paliwa cieklego lub

My—’? + , baz _g%izowego), zaleta — wysoki, siggajacy 99,9% efekt OCZySZCzania.
‘ Bardziej ekonomiczng metoda, ze wzgledu na mniejsze zapotrzebowanie energii, jest
spalanie katalityczne zanieczyszczer (rys. 2.12). Odpowiednio dobrany katalizator umozliwia
~ przyspieszenie i obnizenie temperatury procesu (500-700K). Katalizatory procesu spalania sg
 jednak wrazliwe na blokowanie czastkami statymi lub zatrucia metalami (miedz, oféw). Proces
B = spalania katalitycznego stosowany jest do oczyszczania gazéw zawierajacych weglowodory,
i ‘;trbrmﬂdehyd, tlenki azotu, tlenek wegla, siarke organiczna. Skutecznosé oczyszczania w tego
typu urzadzeniach dochodzi do 90%.

wykorzystuje si¢ zdolnosé usuwania zanieczyszczef na
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Rys. 2.11. Adsorbery z warstwa, nieruchoma 6): a) pionowy, b) poziomy, c) z warstwg pierécieniowa,

- Kys. 2.12. Schemat instalacji spalania katalitycznego gazow [6]: 1 — komora spalania, 2 — reaktor
il 1 - warstwa adsorbentu, 2 — luk zatadunkowy, 3 — luk wyladunkowy 3

katalityczny, 3 — wymiennik ciepta
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